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Техническое описание и инструкция по эксплуатации 3.452.023 ТО Альбом 2Всего альбомов 2
Р3045МЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЦИФРОУПРАВЛЯЕМАЯ
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Обозначение Наименование
д

Ч Ь о о
м 

экз
Приме­
чание

I * 3.452.023 33 Схема электрическая принци- 2
2 пиальная *А1х2
3 М 3.452.023 ПЭЗ Перечень элементов 2
4 AI 5.067.802 33 Плата питания I
5 УПТ-1, УПТ-2
6 Схема электрическая принци-
7 пиальная
8 А4 5.067.802 ПЭЗ Плата питания УПТ-1, УПТ-2 3
9 Перечень элементов

10 AI 5.067.818 33 Плата индикации I
II Схема электрическая принци-
12 пиальная.
13 А4 5.067.818 ПЭЗ Плата индикации I
14 Перечень элементов
15 AI 5.067.819 ЭЗ Плата дешифровки перегрузки I
16 и гашения. Схема электричес­
17 кая принципиальная
18 А4 5.067.819 ПЭЗ Плата дешифровки перегрузки I
19 и гашения. Перечень элемен­
20 тов
21 AI 5.067.820 ЭЗ Плата обработки разрядов 6-8 I
22 Схема электрическая принци­
23 пиальная
24 А4 5.067.820 ПЭЗ Плата обработки разрядов 6-8 I
25 Перечень элементов
26 AI 5.067.821 ЭЗ Плата обработки разрядов 1-5 I
27 Схема электрическая принци­
28 пиальная
29 А4 5.067.821 ПЭЗ Плата обработки разрядов 1-5 I
30 Перечень элементов
31 X 5.067.822 ЭЗ Плата регистра ввода I *АЗх4

32 5.067.822 33 Схема электрическая принци­
пиальная

3.452.023 0П
Мера электрического сопротивления постоян­
ного тока цифроуправляемая типа Р3045 
Техническое описание и инструкция по 
эксплуатации.
Опись альбома 2 Лист I
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Обозначение Наименование

Ко
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экз
Приме­
чание

I А4 5.067.822 ПЭЗ Плата регистра ввода I
2 Перечень элементов
3 AI 5.067.823 33 Плата дешифровки разрядов
4 I...4PK I
5 Схема электрическая прин-
6 ципиальная
7 А4 5.067.823 ПЭЗ Плата дешифровки разрядов
8 I...4 РК I
9 Перечень элементов

10 AI 5.067.824 ЭЗ Плата дешифровки разрядов
II 5-8 РК I
12 Схема электрическая прин­
13 ципиальная
14 А4 5.067.824 ПЭЗ Плата дешифровки разрядов
15 5-8 РК.Перечень элементов I
16 А2 5.067.825 ЭЗ Декады 1,2 управляемые
17 Схема электрическая прин­ I
18 ципиальная
19 А4 5.067.825 ПЭЗ Декады 1,2 управляемые
20 Перечень элементов I
21 AI 5.067.834 ЭЗ Плата питания УПТ-3 и ПЦ I
22 Схема электрическая прин­
23 ципиальная
24 А4 5.067.834 ПЭЗ Плата питания УПТ-3 и ПЦ 3
25
О/4 Перечень элементов
26 
27 
оо

А2 5.067.835 ЭЗ Плата интерфейса. Схема 
электрическая принципиаль­

I

40 ная
29
пп А4 5.067.835 ПЭЗ Плата интерфейса
30 Перечень элементов I

3.452.023 0П
Лист 2
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чание

I 5.067.914 33 Усилитель УПТ. Схема электри- I
2 ческая принципиальная хА4х5
3 A4 5.067.914 ПЭЗ Усилитель УПТ 4
4 Перечень элементов
5 X 6.277.408 ЭЗ Декада 3 управляемая хА4х2
6 Схема электрическая принци-
7 пиальная I
8 A4 6.277.408 ПЭЗ Декада 3 управляемая
9 Перечень элементов I

10 A2 6.277.409 ЭЗ Декада 4 управляемая
II Схема электрическая принци-
12 пиальная I
13 A4 6.277.409 ПЭЗ Декада 4 управляемая
14 Перечень элементов I
15 A2 6.277.410 ЭЗ Декады 5,6 управляемые I
16 Схема электрическая принци­
17 пиальная
18 A4 6.277.410 ПЭЗ Декада 5,6 управляемые I
19 Перечень элементов
20 X 6.277.4II ЭЗ Декада 7 управляемая хА4х4
21 Схема электрическая принци­ I
22 пиальная
23 A4 6.277.411 ПЭЗ Декада 7 управляемая I
24 Перечень элементов

в

3.452.023 ОП
Лист 3







3.452.023 ПЭЗ
Мера электрического сопро­
тивления постоянного тока 
цифроуправляемая типа Р3045 
Перечень элементов Лист I

Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

AI...A3 Усилитель УПТ 5.067.914 3
CI.C2 Конденсатор K73-17-250V-0,47 juF ± 10% 2
EI Плата индикации 5.067.818 I
Е2 Плата дешифровки перегрузки и гашения

5.067.819 I
ЕЗ Плата обработки разрядов 6-8 

5.067.820 I
Е4 Плата дешифровки разрядов 5-8 РК

5.067.824 I
Е5 Плата регистра ввода 5.067.822 I
Е6 Плата обработки разрядов 1-5 

5.067.821 I
Е7 Плата интерфейса 5.067.835 I
Е8 Плата дешифровки разрядов 1-4 РК

5.067.823 I
Е9 Кабель 5.500.004 I 3.H306
ЕГО Плата сигнализации включения

5.067.805 I
Ш Декада 7 управляемая 6.277.4II I
Ё12 Декада 5,6 управляемые 6.277.410 I
EI3 Декада 1,2 управляемые 5.067.825 I
EI 4 Декада 3 управляемая 6.277.408 I
EI5 Декада 4 управляемая 6.277.409 I
ЕУ1 Колодка 6.672.007 I
ЕУ2...ЕУ4 Панель 5.064.658 3
У1 Вставка плавкая ВПТ6-5 I
QI Плата питания УПП, УПТ2 5.067.802 I
Q2 Плата питания УПТЗ и ПЦ 5.067.834 I

BI Резистор МЛТ-0,125-100 Q д 10% I

В2...В7 Резистор СП5-1ВБ IW 10 k Q i 5% 6
SI... 38 Микропереключатель ПМ22-2В 8
89, 810 Переключатель П2К 2

8II... 8 22 Микропереключатель ПМ22-2В 12
823 Переключатель П2К I

TI...T3 Трансформатор 6.179.429 3



3.452.023 ПЭЗ 
Лист 2

Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

Т4 Трансформатор 6.179.430 I
VDI Диод светоизлучающий АЛ307АМ I
VD2 Стабилитрон KCI33A I
XI...Х4 Розетка ИШ 48П-2ТЗ 4
Х5...Х7 Розетка РПП 72Г1-2ТЗ 3

Х8,Х9 Розетка РПП40Г1-1ТЗ ч 2
ХЮ Розетка РПЮ-П"3" I
XII Розетка РПП48П-2ТЗ I
XI2 Розетка РПМ7-24Г-ПБ I
XI3 Розетка РШ48П-2ТЗ I
XI4 Гнездо 3.647.001 Сп I
XI5 Держатель предохранителя ДП-1ЦМ I
XI6...XI8 Стержень 5.540.082 3
XI9...X22 Розетка ИШ40П-1ТЗ 4
Х23.Х24 Розетка 6.266.062 2
Х25 Розетка 6.266.061 I
Х26 Розетка 6.266.062 I
Х27 Розетка 6.266.061 I
Х28...Х30 Розетка 6.266.062 3
X3I...X33 Гнездо 6.266.015.000 3 З.У355

•-X# -





5.067.802 ПЭЗ
Плата питания УПТ-I, УПТ-2 
Перечень элементов 

Лист I

Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

Микросхемы

AI, А2 КР 159 НТ-1Б 2
АЗ КР140УД1Б I
А4 КР140УД1А I
А5 КР140УД1Б I
Аб КР140УД1А I *
A7...AI0 КР140УД1Б 4

Конденсаторы K50-I6

Конденсаторы КЕ0-7В

CI...С4 K50-I6-50V-200 4
05...08 K50-I6-6.3V-I00 j“F 4
09...012 K50-I6-50V-5 jul 4
ИЗ...016 K50-I6-25V-50 yuF 4
CI7...020 KI0-7B-MI500-I000 pF ± 10% 4
021,022 K50-I6-I0V-I0 /tF 2
023,024 K50-I6-25V-50 2
025...028 K5O-I6-507-5 juF 4
029,030 KI0-7B-MI500-1000 pF ± 10% 2
C3I, 032 K50-I6-I6V-50 y«F 2
033,034 KI0-7B-MI500-1000 pF ± 10% 2
035,036 K50-I6-I6V-50 yuF 2
DI, D2 Прибор выпрямительный КЦ405А 2

Резисторы

RI...B4 МЛТ-0,5-5,1 kQ ± 5% 4
Резистор! MAT

Резисторы переменные СП5-14

Р5...В8 МЛТ-0,5-2,7 kQ ± 10% 4
В9 МЛТ-0,25-13 kQ ± 10% I
BI0 СП5-14-1W -6,8 kQ ±10% I
ВП,В12 МЛТ-0,125-5,6 kQ ±10% 2
BI3 СП5-14-1 W -6,8 kQ ± 10% I
В14,И5 МЛТ-О,25-13 kQ ±10% 2
BI6 СП5-14-1Ж -6,8 kQ ± 10% I
BI7.BI8 МЛТ-0,125-5,6 kQ ± 10% 2



Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание
RI9 СП5-14-1 * -6,8 к С ±10% I
В20 МЛТ-О, 25-I3KQ ± 10% I -

R2I.R22 МЛТ-О,5-910 ft ± 10% 2
R23 МЛТ-О,25-75 Q ± 10% I
Н24 МЛТ-О,5-910 ft ± 10% I
R25 МЛТ-О,25-75 0 ± 10% I
R26 МЛТ-О,5-910 р ±10% I
R27.R28 МЛТ-О,25-75 Q ±10% 2
В29 МЛТ-О, 5-1 кР ± 10% I
взо МЛТ-О,5-910 Р ± 10% I
B3I МЛТ-О,5-1 кР ± 10% I
R32 МЛТ-О, 5-910 Q ± 10% I
взз МЛТ-О, 125-9,1 кР ± 10% I
R34 СП5-14-1 И-6,8 кР ± 10% I
R35.B36 МЛТ-О,125-24 кР ± 10% 2
R37 СП5-14-1 И-6,8кР ±Ю% I
B38.R39 МЛТ-О,125-9,1 кР ± Ю% ' 2
R40 СП5-14-1W -6,8 кР ±10% I <

R4I.R42 МЛТ-О,125-24 кР ± 10% 2
R43 СП5-14-1 Ш-6,8 кР ±10% I
R44 МЛТ-О', 125-9,1кР ±10% I
R45.R46 МЛТ-О,5-1 кР ± 10% 2
R47...B50 МЛТ-О,25-75 Р.± 10% 

Стабилитроны
4

VDI... VD 4 КС 133 А 4
VD.5... VD9 Д 818 Г 5
VD IO;VDII КС 156 А 2
VDI2 Д 818 Г I
VDI3.VDI4 КС 156 А 2
VD 15 Д 814 Г I
VD 16 Д 818 Г I
VD 17 Д 814 Г I
VD 18 Д 818 Г I
VD 19, VD20 Д 814 Г 2

5.067.802 ПЭЗ
Лист 2



Поз.обозна­
чение Наименование

Транзисторы

VTI
VT2
VT3
VT4
VT5, VT6
VT7
VT8
VT9
VTI0
VTII
VTI2...VTI4
VTI5.VTI6
VTI7, VTI8

КТ 203 БМ 
КТ 3102 АМ 
КТ 203 БМ
КТ 3102 АМ
КТ 203 БМ 
КТ 817 Б
КТ 203 БМ 
КТ 816 Б 
КТ 817 Б 
КТ 203 БМ 
КТ 816 Б
КТ 817 Б 
КТ 816 Б

Кол. Примечание

I 
I 
I 
I 
2
I 
I
I 
I
I 
3 
2 
2

5.067.802 ПЭЗ 
Лист 3





Поэ.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

AI...AI3 Микросхема KIHT25I 13
CI Конденсатор KI0-7B-MI500-I000 Р?±10% 

Микросхемы
I

DI, D2 К561ЛН2 2
D3... D5 К561ЛП2 3
D6 К561ЛН2 I
D7, D8 K56ITP2 2
D9 К561ЛЕ10 I
DIO К561ЛП2 I
DII К561ЛЕ5 I
DI2, DI3 К561ЛН2 2
DI4 К561ЛЕС0 I
DI5 К561ЛЕ6 I
DI6 К561ЛА7 I
DI7 K56ITP2

Резисторы МЛТ
I

BI...R44 МЛТ-0,125-30 кР л 10% 44
В45...В88 МЛТ-0,25-8,2 кр ± 10% 44
В89...Н95 МЛТ-О,125-30 кй ±10% 7
B96...BI02 МЛТ-0,25-8,2 kQ ± 10% 7
BI03...BII3 МЛТ-0Д25-30 кй ± 10% II
HI...H8 Индикаторная лампа ИВ-22 8
П,Х2 Вставка под розетку ИП148П-1ТЗ 2 печатная

5.067.818 ПЭЗ 
Плата индикации 
Перечень элементов





Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

Микросхемы

DI... D8 К 561 ЛА7 8
09, DI0 К 561 ЛЕ5 2
DII, DI2 К, 561 ЛА7 2
DI3 К 561 ЛН2 I

•

DI4 К 561 ЛЕ5 I
DI5, DI6 К 561 ЛА7 2
DI7 К 561 ЛЕ5 I
DI8... D22 К 561 ЛН2 .5
D23... D28 К 561 ПУ4 6
D29... D34 К 561 ЛА7 6
D35 , 036 К 561 ЛН2 2
D37, D38 К 561 ПУ4 2

XI, Х2 Вставка под розетку ИШ48П-1ТЗ 2 печатная

5.067.819 ПЭЗ 
Плата дешифровки перегрузки к 

гашения 
Перечень элементов





5.067.820 ПЭЗ
Плата обработки разрядов 6-8 
Перечень элементов

Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

CI Конденсатор KI0-7B-M75-200 pF ± 5% I
Микросхемы

DI... D3 К 561 ТМЗ 3
D4... D6 К 561 ЛС2 3
D7, D8 К 561 ЛЕ6 2
D9... DII К 561 ЛН2 3
DI2 К 561 ЛА7 I
DI3 К 561 ЛН2 I
DI4 К 561 ЛЕЮ I
DI5 К 561 ЛЕ5 I
DI6 К 561 ЛА7 I
DI7 К 561 ЛП2 I
DI8 К 561 ЛЕ5 I
DI9 К 561 ЛА7 I
D20 К 561 ЛП2 I
D2I К 561 ЛЕЮ I
D22 К 561 ЛЕ5 I
D23 К 561 ЛП2 I
D24... D26 К 561 ЛЕ5 3
D27, D28 К 561 ЛА8 2
D29... D32 К 561 ЛА7 4
D33 К 561 ЛЕ5 I
034 К 561 ЛН2 I
D35, D36 К 561 ПУ4 2

Резисторы МЛТ

RI...R3 МЛТ-О,125-30 kQ ± 10% 3
В4 МЛТ-О, I25-1,5k 10% I
XI Вставка под розетку РПП 72П-1ТЗ I {Печатная





Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

МИКРОСХЕМ!
DI... D5 K56ITM3 5
D6... D10 К561ЛС2 5
DII К561ЛН2 I
DI2 К561ЛЕ6 I
DI3, DI4 К561ЛН2 2
015 К561ЛЕ6 I
DI6, DI7' К561ЛА7 2
DI8, DI9 К561ЛН2 2
020 К561ЛЕП0 I
D2I К561ЛЕ5 I
022 К561ЛП2 I
023 К561ЛЕЮ I
024 К561ЛЕ5 I
025 К561ЛШ0 I
D 26 К561ЛП2 I
D27 К561ЛЕ5 I
028 К561ЛП2 I
029, D30 К561ЛЕ5 2
D3I К561ЛА8 I
D32 К561ЛЕ5 I
D33 К561ЛА7 I
034 К561ЛЕ5 I
035 К561ЛА7 I
036 К561ЛА8 I
D37 К561ЛЕ5 I
038 К561ЛА7 I

XI, Х2 Вставка под розетку НШ40П-1ТЗ 2 печатная

5.067.821 ПЭЗ
Плата обработки разрядов 1-5 
Перечень элементов





Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

CI Конденсатор КЮ-7В-Н30-6800Р?±20% I
Микросхемы

DI К 561 ЛН2 I
02 К 561 ЛЕ5 I
D3 К 561 ЛС2 I
D4 K56I ИР9 I
D5... D8 К 561 ЛС2 4
D9 К 561 ИР9 I

010, DII К 561 ЛС2 2
DI2 К 561 ИР9 I
DI3, DI4 К 561 ЛС2 2
DI5 К 561 ИР9 I
DI6... DI9 К 561 ЛС2 4
D20 К 561 ИР9 I
D 21, О 22 К 561 ЛС2 2
D23 К 561 ЛЕ6 I
D24 К 561 ИР9 I
D25 К 561 ЛА7 I
D26, D27 К 561 ЛС2 2
D28 К 561 ИР9 I
D29 К 561 ЛС2 I
D30 К 561 ЛЕ6 I
D3I К 561 ЛАЭ I
D32 К 561 ЛС2 I
033 К 561 ИР9 I
п I Вставка лечат*

ная под розет­
ку
ИШ72П-2ТЗ

5.067.822 ПЭЗ 
Плата регистра ввода 
Перечень элементов





Поз. обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

Микросхемы

DI К561ЛЕ5 I
D 2, D3 К561ЛН2 2
D4, 05 К561ЛЕ5 2
D6 К561ЛН2 I
D7... D9 К561ЛЕ5 3
DIO... DI7 К561ЛА7 8
DI8 К561ЛЕ6 I
DI9, D20 К561ЛЕ5 2
D2I... D25 К561ЛН2 5
D24... D29 К561ПУ4 6

Резисторы МЛТ

KL...R32 МЛТ-О, 125-10 кО ±10% 32
Транзисторы

VI... V32 KT3I02B 32
XI Вставка под розетку РПП 48 Г1-2ТЗ I печатная

5.067.823 ПЭЗ
Плата дешифровки разрядов 

1-4 РК
Перечень элементов





Поз. обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

Микросхемы

DI К 561 ЛЕ5 I
D2 К 561 ЛН2 I
03 К 561 ЛЕ5 I
D4 К 561 ЛН2 I
D5, D6 К 561 ЛЕ5 2
D7... DII К 561 ЛА7 5

DI2... DI5 К 561 ЛН2 4
DI6... DI9 К 561 ПУ4 4
D20 К 561 ЛЕ5 I
D2I К 561 ЛН2 I
D22, D23 К 561 ЛЕ5 2
D24... D28 K56I ЛА7 5
D29... D3I K56I ЛН2 3
D32... D34 K56I ПУ4 3
Ш... R40 Резистор МЛТ-О,125-10 tefi ±10% 40
VI... V40 Транзистор КТ 3102В 40
XI Вставка под розетку РПП 72П-1ТЗ I печатная

5.067.824 ПЭЗ
Плата дешифровки разрядов 

5-8 РК
Перечень элементов





Декада 1,2 управляемые 
Перечень элементов

* Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

Резисторы

BI МРХ-0,05-1 МП ± 0,05%Б I
В2 . 6.273.615 I
ВЗ МРХ-0,05-1 MQ ± 0,05%Б I
84 6.273.615 I
85 МРХ-0,05-1 MQ ± 0,05%Б I
Вб 6.273.615 I
87 МРХ-0,05-1 MQ ± 0,05% Б I
88 6.273.615 I
89 МРХ-0,05-1 MQ ± 0,05% Б I
BI0 6.273.615 I
BII МРХ-0,05-1МЙ ± 0,05% Б I
BI2 6.273.615 I
BI3 МРХ-0,05-1 MQ ± 0,05% Б I
BI4 6.273.615 I
BI5 МРХ-0,05-1 MQ ± 0,05% £ I
BI6 6.273.615 I
BI7 МРХ-0,05-1 MQ ± 0,05% Б I
BI8 6.273.615 I •
819 МРХ-0,05-1 МП ± 0,05% Б I
LI... L2I Катушка 5.521.478 21 Щ34
31... S2I Контакт магнитоуправляемый КЗМ-2Б 21
SLI Переключатель высоковольтный

6.209.000 I П320
П Вставка под розетку 6.266.061 I печатная

5.06’;?.825 ПЭЗ





5.067.834 ПЭЗ 
Лист 2

Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

Резисторы МЛТ

Резисторы 015-14

Резисторы С2-29В

В1,В2 МЛТ-0,5-5,1 кЯ ±5% 2
ВЗ.В4 МЛТ-О,5-2,7кЯ ± 10% 2
R5 МЛТ-О, 25-13 к Я ±10% I
Вб СП5-14-1 ш-6,8кй ±10% I
В7, R8 МЛТ-О,125-5,6 к Р ±10% 2
В9 СП5-14-1 W-6,8kQ ±10% I
BI0 МЛТ-О, 25-13 к Я ±10% I
BII МЛТ-О,5-910 Я ± 10% I
BI2 МЛТ-2-360 Я ± 10% I
BI3 МЛТ-О,25-75 О ±10% I
RI4 МЛТ-О,5-910 Я ± 10% I
BI5 МЛТ-О,25-75 Q ± 10% I
BI6 МЛТ-О, 125-6,2 к Я ±10% I
BI7 МЛТ-О,125-4,Зкр ±10% I
BI8 МЛТ-О,5-1,0 кЯ ±10% I
BI9 МЛТ-О, 5-910 ft ±10% I
В20 МЛТ-О,125-22 к 0 ± Ю% I
B2I МЛТ-О,125-6,2 кр ±10% I
В22 МЛТ-О, 125-9,1 кР ±10% I
В23 СП5-14-1» -6,8 кЯ ±10% I
В24.В25 МЛТ-О,125-24 к О ±10% 2
В26 СП5-14-1W -6,8кР ±Ю% I
В27 МЛТ-О,125-9,1 кр ± 10% I
B28...B3I C2-29B-I-6,04 Р ± 1%-1-В 4
В32 МЛТ-О,5-1 кQ ±10% I
R33 МЛТ-О, 125-1,2 к Я ±10% I
В34 015-14-3,3 кЯ ±10% I
В35 МЛТ-О,25-75 Я ± 10% I
В36 СП5-14-15 to ± 10% I
R37 МЛТ-О,125-1,2кР ±10% I
В38 МЛТ-О,125-3,3 к Р ± 10% I



5.067.834 ПЭЗ 
Плата питания УПТ-3 и ПЦ 
Перечень элементов 

Лист I

Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

Микросхемы

AI КР159НТ-1Б I
А2 КР140УД1Б I
АЗ КР140УД1А I
А4 Микросхема KPI42EH2A I
А5 Микросхема КР142ЕША I
Аб, А7 КР140УД1Б 2

Конденсаторы K50-I6

Конденсаторы KI0-7B

Конденсаторы K73-I7

Конденсаторы К50-6

CI, С2 - K50-I6-50V-200 2
СЗ,С4 K50-I6-6,37-100 J» F 2
С5 K50-I6-50V-200 F I
06 K50-I6-25V-500 ju F I
07 K50-I6-25V-I000 Л F I
08, 09 K5O-I6-5OV-5 Л F 2
CIO.CII K50-I6-25V-50 Л г 2
012,013 K50-I6-I0V-I0 Л* 2
014,015 KI0-7B-MI500-I000 pF ± 10% 2
016 K50-I6-I0V-I0 /F I
CI7 K50-I6-25V-50 ju? I
CI8 K73-I7-400V-0.022 л»± 10% I
CI9 K73-I7-250V-0.I J“F±I0% I
020,021 K50-I6-50V-5 Л’ 2
022 KI0-7B-MI500-:I000 pF ± 10% I
023 K50-I6-I6V-50 Л F - I
024 KI0-7B-MI500-1000 pF ± 10% I
025 K50-I6-I6V-50 j*F I
026 K50-I6-25V-5 jul I
027 K50-I6-I6V-50 уыР I
DI, D2 Прибор выпрямительный КЦ405А 2
D3 Выпрямительный мост КЦ407А I
04 Прибор выпрямительный КЦ 405 А I



Поз.обозна­
чение Наименование КОл. Тримечание

R39

Резисторы МЛТ

Резисторы СП5-14

Резистор! С2-29В

МЛТ-0,25-75 Q ± 10% I
R40 МЛТ-0,125-10 кП ± 10% I

TOI, ТО2

Стабилитроны

KCI33A 2
ТОЗ... ТО 5 В 818Г 3
ТОб, ТО7 KCI56A 2
ТО8 D 816Б I
ТО9 D 814Г I
ТОЮ В818Г I
топ Д814Г I

VTI

Транзисторы

КТ 203 БМ I
VT2 KT3I02 I
VT3 КТ 203 БМ I
VT4 КТ 817 Б I
VT5 КТ 203 БМ I
VT6 КТ 816 Б I
VT7 КТ 817 Б I
VT8 КТ 816 Б I
VT9 КТ 817 Б I
VTI0 КТ 819 В I
VTII КТ 817 Б I
VTI2 КТ 816 Б I

XI, Х2 Вставка под розетку РПП40П-1ТЗ 2 хечатная

5.067.834 ПЭЗ 
Лист 3





5.067.835 ПЭЗ
Плата интерфейса
Перечень элементов

Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

Конденсаторы КЮ - 7В
С1,С2 KI0-7B-M750-330 pF ± 10% 2
СЗ.С4 KI0-7B-M75-I00 pF ± 10% 2
С5.С6 KI0-7B-M750-330 pF ± 10% 2

Микросхемы

DI КМ155ЛА8 I
D2 К561ЛН2 I
D3 К561ПУ4 I
D4 К155ЛА13 I
D5 KI55JIEI I
D6 КМ155ЛАЗ I
D7, D8 КМ155ЛА8 2
D9, D 10 К561ЛЕ5 2
D II, DI2 К561ЛН2 2
DI3, DI4 К561ЛП2 2
DI5 К561ЛЕ5 I
DI6 К561ЛА8 I
DI7, DI8 К561ЛЕ6 2
DI9 К561ЛА9 I
020, D2I К561ЛА8 2
0 22 К561ЛА7 I
D23 К561ЛЕ5 I
024 К561ЛА7 I
D25 К561ЛА8 I
D26 К561ЛА9 I
D27 К561ИЕ9 I

Резисторы МЛТ

Ш МЛТ-0,125-6,2 KQ ± 5% I
В2 МЛТ-0,125-1 kQ± 10% I
ЕЗ МЛТ-0,125-6,2kQ± 5% I



Поз.обозначе­
ние Наименование

R4 
B5...R20 
R2I 
В22...В37 
В38 
R39 
R40...B49 
R50...B54 
В55 
R56 
В57

Резисторы МЛТ

МЛТ-О, 125-2 кр ±10%
МЛТ-О,125-6,2 кQ ± 5%
МЛТ-О,I25-I кр ± 10%
МЛТ-О,125-3 кр ± 5%
МЛТ-О, 125-1 КР± 10%
МЛТ-О,125-6,2 kQ ± 5%
МЛТ-О, 125-2 кр ± 10%
МЛТ-О, 125-30 кр ±10%
МЛТ-О, 125-2 kQ ±10%
МЛТ-О,125-6,2 кр ± 5%
МЛТ-О,125-30 кр ± 10%

Кол. Примечание

I
16 
I

16 
I
I 

10
5 
I
I 
I
I Вставка пе- 

чатная-часть 
платы 
8.067.846

5.067.835 ПЭЗ 
Лист 2





Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

AI.A2 Микросхема КР140УД1Б 
Конденсатор K50-I6

Конденсатор КТ-1

Конденсатор K73-I7

Конденсатор KI0-7B

Конденсатор МПО 

Конденсатор K73-II 

Конденсатор КД-1

2

CI.C2 K50-I6-I6V-50 у*» 2
СЗ КТ-I-MI500-270 pF ± 10%-ЗВ I
04 K73-I7-400V-0.022 y*F ± 10% I
05 KI0-7B-M75-62 PF ± 10% I
06 МП0-400Т-0,1 уч? ± 5% I
07 KT3-I7-250V-0.22 y*F ± 10% ’ I
08 K73-II-250V-0.I5 yuF ± 10% I
09 K73-I7-250V-1,0 уч F ± 10% I
CIO K73-II-I60V-3.9 y«F ± Ю% I
СП K73-17-250V-0,47 y«F ± Ю% I
СГ2 KI0-7B-MI500-820 pF ± 10% I
ИЗ KI0-7B-MI500-100 Р₽ ± 10% I
И4 КД-1-М47-10 pF ± Ю% I
И5 K73-I7-250V-0,47 y«F ± 10% I
CI6 K73-17-250V-1,0 у-F ± 10% I
CI7 KT-I-MI500-27G pF ± 10%-3-В I
И8. K73-I7-630V-0.0I y-F ± 10% I
DI Микросхема К I58-TBI

Резистор» МЛТ

Резисторы переменные СП5-14

I

И МЛТ-О, 25-82 к Я ±10% I
В2 МЛТ-О,25-33 кЯ ± Ю% I
ВЗ МЛТ-О,125-3,6 кР ± 10% I
В4 МЛТ-О,125-470 Я ± 10% I
В5 МЛТ-О, 125-24 к Я ± Ю% I
Вб СП5-14-1 W-I5kQ ± 10% I

5.067.914 ПЭЗ
Усилитель УПТ
Перечень элементов 

Лист I



Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

Резисторы МЛТ

Резистор! переменные СП5-14

В7 МЛТ-0,25-20 kQ ± 10% I
В8 . МЛТ-0,125-3,0 кР ±10% I
В9 МЛТ-0,125-3,6 кР ±10% I
BIO.RII МЛТ-0,25-5,6 kQ ± 10% 2
BI2 МЛТ-0,25-1,6kQ ± 5% I
RI3 МЛТ-0,125-1,3 к Q ±Ю% I
RI4 МЛТ-0,125-I MQ ± 10% I
RI5 CT5-I4-IW -47 kQ ± Ю% I
BI6 МЛТ-0,125-6,2kQ ± 10% I
RE7 МЛТ-0,125-12 kQ ± 10% I
И8 МЛТ-0,25-620 Q ± 10% I
RI9 МЛТ-0,125-150 Р ± 10% I
R20 МЛТ-0,125-I МР ± 10% I
R2I МЛТ-0,25-510 Q ±10%' I
R22 МЛТ-0,5-8,2 kQ ± 10% I
R23 МЛТ-0,125-4,3 кР ± 10% I.
В24 МЛТ-0,5-8,2 kQ ± 10% I
В25 МЛТ-0,125-18 кр ± 10% I
В26 МЛТ-0,125-6,8 кр ± Ю% I
R27 МЛТ-0,125-430 Р ± 10% I
В28 МЛТ-0,125-1,5 кр ±10% I
R29 МЛТ-0,125-3,9 kQ ± 10% I
ВЗО МЛТ-0,125-820 Q ± 10% I
R3I МЛТ-0,125-1,5 kQ ±10% I
В32 МЛТ-0,125-3,9 к Р ±10% I
ВЗЗ МЛТ-0,5-1,2 МР ± 10% I
В34 МЛТ-0,25-13 kQ ± 10% I
В35 МЛТ-0,5-5,1 MQ ± 10% I
В36 МЛТ-0,125-20 кО ± 10% I -

В37 МЛТ-0,125-1,3 кр ±10% I
R38 МЛТ-0,125-13 kQ ± 5% I
R39 МЛТ-0,125-20 kQ ±10% I
В40 МЛТ-0,125-1,3 kQ ± 10% I
B4I МЛТ-0,125-1,0 MQ ± 10% I

5.067.914 ПЭЗ
Лист 2



Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

R42

Резисторы МЛТ

Резисторы переменные СП5-14

МЛТ-0,125-2,7 кР ± 10% I
R43 МЛТ-0,25-43 kQ ± 10% I
R44 МДТ-0,125-13 к Q ±5% I
R45 МЛТ-0,125-4,3kQ ±10% I
R46 МЛТ-0,125-2,7 kQ ± 10% I
R47 МЛТ-0,25-43 kQ ± 10% I
R48 МЛТ-0,25-33 kQ ± 10% I
R49 МПТ-0,125-16 kQ ± 10% I
R50 МЛТ-0,25-43 kQ ±10% I
R5I МЛТ-0,125-3,0 kQ ± 10% I
R52 МПТ-0,125-5,1 kQ ± Ю% I
R53 МЛТ-0,125-270 Q ± 10% I
R54 МЛТ-0,25-510 Q ± 10% I
И55 МЛТ-0,125-2,4 kQ ± 10% I
R56 МПТ-0,125-5,1 kQ ± Ю% I
R57 МЛТ-0,125-270 Q ± 10% I
R58 МЛТ-0,25-62 кО ± 10% I
R59 МЛТ-0,125-16 kQ ±10% I
R60 МЛТ-0,125-2,0 kQ ± 10% I
R6I МЛТ-0,I25-100 Q ± 10% I
R62 МЛТ-0,125-2,2 kQ ± Ю% I
R63 МЛТ-0,125-15 kQ ± 10% I
R64 МЛТ-0,125-8,2 kQ ±10% I
R65 МЛТ-0,125-4,3 kQ ± 10% I
R66 МЛТ-0,125-12 kQ ± 10% I
567 МЛТ-0,125-24 kQ ± 10% I
R68 МЛТ-0,5-1,0 kQ ± 10% I
R69 МЛТ-0,25-8,2 kQ ± 10% I
R70 МЛТ-2-100 Q ± 10% I
B7I МЛТ-2-820 Q ± 10% I
R72 МЛТ-2т6,2 kQ ± 10% I
VI, V2 Транзистор КТ 3102 А 2
V3, V4 КТ 203 БМ 2
V5 Стабилитрон КС 147 А I

5.067.914 ПЭЗ
Лист 3



Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

V6, V7 Транзистор КТ 3102 А 2
V8 ” КП 303 В I
V9 " КП 301 Б I

VI0, VII Диод КД 521 А 2
VI2 Транзистор КП 301 Б I
VI3 " КП 303 А I
VI4 и КТ 3102 А I
VI5 ” КП 303 А I
VI6, VI7 " КТ 203 БМ 2
VI8 * КП 301 Б I
VI9 " КПС 104 Г I
V20 " КТ 3102 А I
V2I.V22 " КТ 203 БМ 2
V23 Диод КД 512 А I
V24 Транзистор КТ 3102 А I
V25 " КПС 104 Г I
V26... V28 ” КТ 3102 А 3
V29, V30 " КТ 203 АМ 2
V3I " КТ 816 Б I
V32 Диод КД 512 А I
V33 Транзистор КТ 816 Б I

XI Вставка под розетку 6.266.062 I печатная
Х2...Х6 Контакт печатный 5
Х7 Втулка 5.2II.036 I Щ31
X8...XI6 Контакт печатный 9
XI7 Стержень 8.540.308 I П320
XI8...Х20 Контакт печатный 3
X2I...X3I Токопровод 8.588.243 II Щ31

5.067.914 ПЭЗ 
Лист 4





Поэ.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

EI Декада печатных резисторов

9x10 кР 5.577.102 I

LI... L20 Катушка 5.521.478 20 З.Щ34

31... 320 Контакт магнитоуправлдемый

КЭМ-2Б 20

П I Контакты пе­

чатные

Х2 I Вставка пе­

чатная под

розетку

6.266.062

6.277.408 ПЭЗ

Декада 3 управляемая 

Перечень элементов





Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

Ё1

LI... L20

Декада печатных резисторов 
9x1 kQ 5.577.I0I
Катушка 5.521.478

I 
20 З.Щ34

31... 320

П, Х2

Контакт магнитоуправляемый
КЭМ-2Б 20

2 Контакты

хз I
печатные 
Вставка
печатная 
под розет-

6J266.062

6.277.409 ПЭЗ
Декада 4 управляемая 

Перечень элементов





Поз.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

EI Декада печатных резисторов 
9x100 Р ; 9x10 Р 5.577.104

I

SI... 320 Контакт магнитоуправляемый КЭМ-2Б 20
L I... L20 Катушка 5.521.478 20 Щ34

ХЗ Вставка под розетку 6.266.061 I печатная

6.277.410 ПЭЗ
Декада 5,6 управляемые 
Перечень элементов





Поэ.обозна­
чение Наименование Кол. Примечание

ЕЕ Декада печатных резисторов Эх I Я 
5.577.103

I

SI...SIO Контакт магнитоуправляемый КЭМ-2Б 10
Ы...Ы0 Катушка 5.521.478 10 Щ34
Х2 Вставка под розетку 6.266.062 I Печатная

6.277.4П ПЭЗ 
Декада 7 управляемая 
Перечень элементов


